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La presente invencibn se refiere a una disposicidn
de conexiones para la deteccidn de sefiales perturbadoras, para un apara-
tor receptor con supresibn electrénica de perturbaciones, la cual presen-
ta un circuito puerta dispuesto en el camino de la sefial al que se alimen
ta un impulso de blogueo 2l surgir un impulso perturbador.

Con tales disposiciones de conexiones debe impedir
se que los impulsos perturbadores recibidos con la sefial de receptor, lle
guen desde el demodulador al amplificador de baja frecuencia.

Es conocido bloquear momentaneamente con un impulso
perturbador tomado del demodulador de frecuencia modulada y alimentado a
un detector de tensibn perturbadora, un circuite puerta dispuesto en el
camino.de sefial de baja frecuencia de un receptor,. Dur#nte este bloqueo
llega a1 smplificador de baja frecuencia unicamente el valor de tensidn
de la sefial de baja frecuencia, que existia un poco antes de surgir la
tensidn perturbadora, en un condensador acumulador previsto en la salidé
del circuito puerta. Con el fin de poder suprimir también el flanco ascen
dente del impulso perturbador, se alimenta la seflal de baja frecuencia
al circuito puerta a través de una linea de retardo.

En los receptores de frecuercia modulada los detec-
tores de tensidén perturbadora estén disefiados de manera gue reaccionan a
impuleos perturbadores que tienen partes proporcionales de frecuencia que
se hallan por encima de la gama de frecuencia de las bajas frecuencias a
transmitir. Con é&ésto se impide un indeseado bloqueo del circuito puerta
por seiiales tiles,

) Por el contrario en los receptores de amplitud mo-
dulaha, a causa de la estrechez de banda de las partes de recepcién de
ampiitud modulada, no es posible reconocer detrés del demodulador impule
s0s perturbadores cue se hallen por encima de la frecuencia Gtil a trans

mitir, Por tanto s8lo se pueden tomar de la parte de alta frecuencia del

receptor impulsos perturbadores situados por encima de la banda de frecusn



10

15

20

25

30

cia Gtil. Para su reconocimiento se han propuesto ya disposiciones que

sin embargo son muy costosas.

La invencién se fundamenta en el cometido de crear
uns disposicibn de conexiones con la que pueden reconocerse sin gran cos-
te impulsos perturbadores surgidos en el camino de sefial de amplitud mo-
dulada y alfa frecuencia.

Este cometido se soluciona segfin la invencién por-
que una sefial fitil que presenta un impulso perturbador tomado del camino
de sefial del receptor, se alimenta a través de un circuito en si conoeidg
que presenta al menos un diodo y un condensador, al electrodo de mando de
un transistor conectado como etapa amplificadora, el cual est& enlazado
de tal modo con el circuito que en su propiedad como amplificador es efi
caz al haber sefiales en formg de impulso surgidas en el.camino de sefial,

y es ineficaz al haber sefiales sinusovidales estacionarias.

Las ventajas logradas con la invencidn consisten

especialmente, en que la disposicidén de conexiones consta de pocos compo

nentes, presenta una alta seguridad de reconocimientos para impulsos per

turbadores, y es apropiada tanto para receptores de amplitud modulada co
mo también para receptores de frecuencia modulada.

En el dibujo se representa un ejemplo de ejecucidn
de la invencidn que describe seguidamente con detalle.

La figura 1 muestra una disposicidn de conexiones
pars la deteccibn de sefiales perturbadoras,

Las figuras 2, 3 y 4 muestran ejemplos de algunos
transcursos de la tensidn que surgen en los bornes A, By C de la dispo-
sicibn de comexiones, y la figura 5 muestra una disposicidén de conexionep
més perfeccionada, para la deteccidn de sefiales perturbadoras.

Segin la figura 1 la base de un primer transistor-
npn Tl, enlaza con masa a través de un resistor Rl, estad enlazada a tra-

vés de otro resistor R2 con un borne de tensidn de alimentacidn positivo
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' borne B, El colector del segundo transistor T2 que tien su emisor aplica-

UB, asi como a través de un condensador Cl, con un borne de entrada A. El
emicor enlazado a través de un resistor R3 con masa, del primer transis-
tor Cl que tienme su colector en el borne de tensidn de alimentacidn UB,
estl enlazado a través de un condensador C2 con la base de un segundo
transistor-npn T2. La base del segundo transistor T2 enlazada a través 64
un transistor R4 con el borne de tensidn de alimentacidén UB, est& enlaza=
da con el &nocdo de un diodo D1 que tiene su cétodo aplicado a masa. La
base del transistor T2, el &nodo del diodo D1, una armadura del condensa-

dor C2 y una conexibén del resistor R4, estan aplicados conjuntamente a un

4o a masa 2 través de un resistor R5, estd enlazado a través de un tran-
sistor R6 con el borne‘de tensidn de alimentacidn UB, asi como a través
de un condensador C3 con un borne de salica C aplicado a masa a través de
un resistor R7,

Sefiales alimentadas al borne de entrada A llegan a
través del primer transistor Tl conectado como seguidor de emisor, a un
circuito formado por el condensador C2 y el diodo DL, Si se alimenta al
borne de entrada A una sefial sinusodal estacionaria, segin la figura 2a,
la tensidn de sefial en la base del segundo transistor T2, a consecuencia
de la rectificacidn, no sobrepasa nunca el valor de la tensidn residual
del diodo UD. El diodo D1 se encuentra en estado de bloqueo. Ya que esta
tensidn no basta para hacer conductor al transistor T2 no aparece ninguna
sefial en el colector del transistor C2 y ello en el borne de salida C
(figura 2c¢). Si se alimenta 2l borne de entrada A una sefial en forma de
impuiso, segin la figura 58, el diodo pasa momentaneamente a estado con-
ductor y en el borne B se produce una seiial segin la figura 3b y en el
bo:dé selida C una sefial amplificada segln la figura 3c. Sin embargo si
la gefial alimentada al ﬁorne de entrada A consta seghn la figura 4a de of
cilaciones sinusoidales y de un impulso perturbador, se produce en el

borne B un transcurso de tensibén segin la figura 4b, Las oscilaciones q%
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nusoidales no se amplifican por el transistor T2. Pero el pico de impulso
positivo que sobresele de la curva envolvente de las oscilaciones sinusoil
dales, experimenta una amplificacidn por el transistor T2, Del borne de
salida C se puede tomar un impulso de polaridad negativa segiin la figura
be,

Una disposicién de conexiones segin la figura S,
es especialmente apropiada para el reconocimiento de impulsos perturbadod
res de ambas polaridades. Este circuito presenta dos disposiciones igual%s
a la de la figura 1, cuyas entradas se gobiernan en contrafase a través
de una etapa inversora de fases, y cuyas salidas estln enlazadas una con

otra. La etapa inversora de fases estd construida de modo en si conocido

las salidas enlazadas una con otra estl posconectada una etapa amplifica-

dora que consta de un tramsistor C4, resistores Rll, R12 y un condensa=

dor CS.

Descrita suficientemente la naturaleza del invento
asi como la manera de realizarlo en la practica, debe hacerse constar que
las disposiciones anteriormente indicadas son susceptibles de modifica-

ciones de detalle en cuanto no alteren su principio fundamental.
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REIVINDICACIONES

l.~ Perfeccionamientos en la disposicibn de cone-
xiones para la deteccidn de sefiales perturbadoras, en aparatos receptores,
con supresidn electrénica de perturbaciones, la cusl presenta un circuito
puerta dispuesto en el camino de la sefial, al que se alimenta un impulso
de blogueo al surgir um impulso perturbador, caracterizados porque una sg¢
fial til que presenta un impulso perturbador tomado del camino de sefial
de receptor, se slimenta a través de un circuito que presenta al menos
un diodo y un condensador, al electrodo de mando de un transistor conece
tado como etapa amplificadora, el cual se enlaza de tal modo con el cir-
cuito que, en su propiedad como amplificador es eficaz al haber sefiales
en forma de impulso surgidos en el camino de sefial, y es ineficaz al ha-
ber seﬁgles sinusoidzles estacionarias.

2.~ Perfeccionamientos segin la reivindicacidén 1,

caracterizados porque la sefial ﬁtil'que presenta sefiales perturbadoras s

W

alimenta a la base de ua primer transistor conectado como seguidor, por-
que el emisor del primer transistor se enlaza a través de un condensador
con la base aplicada 2 masa a través de un diodo, de un segundo transise-

tor asistido en conexidn de emisor, y porque la direccidén de paso del di

[+ ]

do esti dispuesta en paralelo al tramo base-emisor del segundo transise
tor.

3.~ Perfeccionamientos segin la reivindicacidn 1
6 2, éaracterizados.porque se asocia & ella otra disposicidn de conexio-
nes igual, porque las entradas de ambas disposiciones de conexiones se
gobiérnan en- contrafase a través de una etapa inversora de fases, y por
que ‘las salidas de ambas disposiciones de conexiones estéd enlazadas una

con otra.




.- Perfeccionamientos en la disposicidén de conex
nes para la deteccidén de sefiales perturbadoras en aparatos receptores,

Y como queda sustancialmente descrito en la presente Memoria e ilustrado

en los dibujos adjuntos.

Esta Memoria consta de 7 hojas escritas a méguina

por una sola cara.

Madrid,

2 AR, 1977
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